
� � 收稿日期: 2002-09-20; 修订日期: 2002-10-16

� � 基金项目: 国家重点基础研究规划( G1998061306)和吉林省重大攻关项目( 20020601)资助项目
� � 作者简介: 李成宇(1973- ) , 男, 安徽淮北人, 博士, 主要从事稀土新材料研究。(E-mail: cyl i@ ciac. jl . cn, Tel : 0431-5262208)

� � * : 通讯联系人; � suqiang@ ciac. jl . cn(苏锵) ; qiuj ianrong@ yahoo. com. cn(邱建荣)

文章编号: 1000-7032( 2003) 01-0019-09

稀土元素掺杂长余辉发光材料研究的最新进展

李成宇1, 苏 � 锵1, 2* , 邱建荣3*

( 1. 中国科学院长春应用化学研究所稀土化学与物理重点实验室, 吉林 长春 � 130022;

2. 中山大学 光电材料与技术国家重点实验室; 中山大学化学与化学工程学院, 中山大学, 广东广州 � 510275;

3. 中国科学院上海光学精密机械研究所中日光子技术国际合作实验室, 上海 � 201800)

摘要: 介绍了长余辉材料的历史和近几年的发展。对长余辉材料中的一些问题, 如余辉机理等进行了总结

和探讨。从稀土元素变价化学的角度出发讨论了稀土离子在长余辉材料中的作用, 介绍了长余辉材料设计的

一些想法。提出了对长余辉材料今后发展的看法。
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1 � 引 � � 言

T. Matsuzawa[ 1]报道了 SrAl2O4�Eu2+ , Dy3+ 的

强长余辉现象之后, 稀土掺杂长余辉材料引起了

人们的极大兴趣。长余辉材料的形态已从粉末扩

展至玻璃[ 2~ 8]、单晶[ 9~ 11]、薄膜[ 12] 和玻璃陶

瓷[ 13~ 15] ;对长余辉材料应用的探讨也从弱光照

明、指示等扩展到信息存储[ 16, 17]、高能射线探

测[ 18]等领域。长余辉材料越来越受到人们的重

视。本文回顾长余辉材料的发展历史, 探讨长余

辉现象产生的机理, 探索开发新型高效长余辉材

料的规律,并展望长余辉材料的可能的应用前景。

2 � 长余辉材料的历史和现状

长余辉现象俗称夜光现象, 在古代就已被人

们发现。盛传的�夜明珠�、�夜光璧�就是由萤石

类矿物组成。其能够存储日光的能量, 在夜晚以

发光的形式缓慢释放这些能量。长余辉材料,就

是能够存储外界光辐照的能量, 然后在某一温度

下(指室温) ,缓慢地以可见光的形式释放这些存

储能量的材料。为了提高传统的硫化物长余辉材

料发光亮度和余辉时间,往往掺入放射性元素如

Pm147, Ra 等,因此可不需外界能量而靠放射性元

素蜕变产生的能量作为发光的能量来源。

人们研究较早的长余辉材料是硫化物材料,

如碱土硫化物、硫化锌等[ 19, 20]。但是硫化物长余

辉材料存在着明显的缺点,如余辉亮度低、余辉时

间短、化学稳定性差、易潮解, 极大地限制了其使

用范围。可以通过添加放射性元素、材料包膜等

手段来克服这些缺点; 但放射性元素的加入对人

身健康和环境都造成危害,因此材料的使用受到

极大的限制。

20世纪 60年代,科技工作者观察到了SrAl2O4�

Eu2+ 的余辉现象[ 21] , 以后对这种材料又进行了进

一步的研究
[ 22~ 25]

。90年代中期, 发现了新型长

余辉材料 SrAl2O4�Eu2+ , Dy3+ ,用紫外光或日光激

发后,能发射明亮持久的绿色长余辉,余辉发射峰

位于 520nm, 为 Eu
2+
的 5d � 8

S7/ 2跃迁; 其余辉亮

度、余辉时间、材料化学稳定性都远远超过硫化物

长余辉材料[ 1]。这种长余辉材料的出现引起了人

们对寻找新型长余辉材料极大兴趣。近几年来,

关于长余辉材料的研究报告纷纷出现
[ 26~ 46]

, 研

究的重点在于稀土元素掺杂的长余辉材料,尤其

是碱土铝酸盐体系。

目前某些稀土离子掺杂的碱土铝(硅)酸盐长

余辉材料已进入实用阶段。国内较大的生产厂家

有大连路明厂、济南伦博厂等。市场上可见的产

品除了初级的荧光粉外, 主要有夜光油漆、夜光塑

料、夜光胶带、夜光陶瓷等, 是将 SrAl2O4�Eu2+
,

Dy
3+
等长余辉荧光粉末混入相应的基质材料得

到,主要用于暗环境下的弱光指示照明,如紧急出

口标志、消防通道、器具的标志, 及工艺美术品如
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夜光玩具等。由于这种新型的长余辉夜光材料余

辉亮度强, 以我们制备的 SrAl2O4�Eu2+ , Dy3+ 为

例,用两支商用 Philip 节能灯( 14W/支)作激发光

源,将样品在灯光照度为12 000勒克斯( lux)处激

发 20min, 停止激发后 10s 时其余辉亮度可达

50cd/m2 以上; 余辉是间长: 停止激发, 样品的余

辉30h后仍肉眼可辨; 化学稳定性好; 无放射性。

因此,它具有很大的应用价值和广阔的市场前景。

除了传统的夜光用途之外,对其在其他领域的应

用研究也在进行,例如 SrAl2O4�Eu2+ , Dy3+ 是一种

很有希望的高能射线探测材料[ 18]。

从三原色的角度考虑,将长余辉颜色为红、绿、

蓝的材料按一定比例混合,就可以得到任意一种颜

色的长余辉材料, 但要求这三种材料必须化学性

质、余辉的强度、衰减时间类似,否则混合材料的余

辉颜色在衰减过程中就会发生变化。现在已知的

性能最好的绿色长余辉材料是 SrAl2O4�Eu2+
,

Dy3+ ,蓝色长余辉材料是 CaAl2O4�Eu2+ , Nd3+ 。然

而,目前商品化的红色长余辉材料几乎全部是硫化

物体系,已知的最好的红色长余辉粉末材料Y2O2S�

Eu,Mg,Ti其余辉时间也只有5h[ 45]。因此, 寻找一

种性能优异的红色长余辉材料是当前长余辉材料

研究中一个亟待解决的问题。已有文献报道

Eu2+ 掺杂的铝酸锶体系和 Pr3+ 掺杂的钛酸钙体

系的红色长余辉材料[ 25, 31, 32]。

Qiu等在 1998年首先报道了 Eu2+ , Dy3+ 共掺

杂的碱土硼铝酸盐玻璃和硅铝酸盐玻璃的长余辉

现象
[ 2, 3]
。众所周知,玻璃是一种具有均匀、透明

(大多数氧化物玻璃)、稳定性好、各向同性、易于

制成各种不同形状的产品,如从玻璃纤维到大块

的玻璃板。而且, 现代信息产业中许多关键的光

电子元件,如放大器件、存储显示器件等都是由具

有特殊的光学功能的玻璃制成。玻璃中的长余辉

现象在此之前没有被报道过, 属于玻璃中一种新

的光学现象。因此, 对长余辉玻璃的研究,不但从

弱光照明、指示和工艺品等长余辉材料的传统应

用的角度考虑是必要的,而且从探寻新型光电或

光子材料的角度考虑也很有必要。从理论方面来

说,对长余辉玻璃的研究可加深对缺陷的形成及

其与发光离子间能量传递过程的认识。长余辉玻

璃的出现是继稀土掺杂的碱土铝酸盐后长余辉材

料中的又一个重要的发展。

文献报道认为具有长余辉现象的玻璃可用来

制造三维存储器件[ 16]。我们观察到了 Mn2+ 掺杂

的硼硅酸盐玻璃的红色长余辉现象[ 5, 17]。用低压

汞灯(主发射波长为 254nm)激发 0�5h, Mn2+ 掺杂

的硼硅酸盐玻璃(简称 RG)发射明亮的红色长余

辉,在停止激发 4h后肉眼能分辨出玻璃余辉的红

色,而且余辉在 12h后仍具有肉眼可辨亮度。同

时,也观察到其光激励长余辉现象和光激励发光。

光激励长余辉现象与光激励发光的不同之处在于

当激励光消失时,后者的发光随之消失,而前者的

发光仍以长余辉的形式存在。利用这种现象,可

在RG中进行文字和图像的记忆存储; 同时,由于

其在伽玛射线和 X 射线激发后具有同样的光激

励长余辉现象,所以它可用作高能射线影像存储、

探测材料。图 1展示了利用光激励长余辉发光现

象进行存储的初步实验结果(见彩页2)。

� � ( a)未经激发的 RG的照片, 从其可看出 RG

是无色透明玻璃, ( b)将阿拉伯数字� 123�和汉字

�一二三�用 254nm 光写入 RG 后的照片; 24h 后,

以366nm 光为激励光来照射 RG,这时可以清晰的

看见被读出的� 123�和�一二三�, ( c)反映了存入

信息的光激励发光形式读出, 照片中的紫色为激

励光的颜色;当激励光停止后,被读出的数字和文

字并未随之消失, 而是以较明亮的长余辉发光的

形式继续存在, ( d)所示为光激励长余辉发光。我

们认为,这种具有光激励长余辉现象的玻璃在新

型存储器件的制备、高能射线探测及其影像存储

等方面都有着广泛的用途。

目前研究长余辉玻璃的主要有日本的

K�Hirao,邱建荣小组, Hosono 小组, 国内的中科院

长春应化所、清华大学等。也有文献介绍将预先

合成的长余辉粉末材料加入低熔点玻璃经搅拌制

得长余辉发光玻璃[ 47] ,但此种长余辉发光玻璃与

夜光塑料、夜光油漆等属于同一范畴。

3 � 长余辉材料发光机理

长余辉发光材料与光激励发光材料、热释光

材料同属于电子俘获 ( electron trapping )材料。长

余辉发光材料是一种特殊的热释光材料,亦即在

室温下的热释发光材料;同时长余辉材料中的光

激励发光现象也有报道
[ 6, 48]
。究其原因, 是由材

料中复杂的陷阱能级结构所致。以往的光激励发

光材料和热释发光材料的发光机理可借鉴用来阐

述长余辉材料的发光机理。对于此类电子俘获材

料来说,普遍认为发光是由于电子与空穴的复合

所致,然而对于具体的复合过程却莫衷一是。主
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要的影响因素是材料中缺陷的复杂性与缺乏直接

的实验手段。目前常用的研究缺陷的手段有热释

光、顺磁共振和吸收光谱等。

3�1 � 陷阱对长余辉的影响
陷阱属于缺陷化学研究的范畴。对于长余辉

材料,缺陷的能级深度十分重要: 能级较浅,电子

在室温时较易从陷阱中热致逃逸, 从而导致余辉

时间过短或观察不到长余辉; 能级较深,则室温下

从陷阱中逃逸出的电子数量较少或不存在,同样

不利于长余辉现象的产生。从文献报道及我们的

工作来看, 热释光曲线中峰值位置对应于 50~

110 � 之间的陷阱较适于长余辉的产生[ 1, 26, 27]。

Randall和Wilkins利用热释光的方法较早地

研究了在硫化物体系中的电子陷阱与材料的长余

辉衰减之间的关系[ 19]。他们认为,绝大多数磷光

材料中的陷阱并非单一能级的, 而是呈一定分布

宽度的。当陷阱能级均匀分布时, 余辉的衰减与

时间成倒数关系;当陷阱能级呈指数分布时, 余辉

遵循公式 I = f ( s , kT ) Bt
- ( �kT+ 1)

, 式中 I 为发光

强度, s 为逃逸因子, k 为波耳兹曼常数, T 为温

度, �、B 为常数。长余辉发光的 t
- n衰减已为人

们普遍接受。

不同晶体结构的同种材料中的陷阱能级不

同,因此它们的余辉性质也大不相同。如六角结

构的 ZnS�Cu的余辉亮度、时间要远远超过立方结
构的 ZnS�Cu,通过对热释光谱的分析可知能级深

度对应于室温部分的陷阱在前者中的比例要远大

于后者[ 49]。除了材料自身所具有的缺陷外,通过

添加共激活离子在材料中产生合适的陷阱是目前

常见且最重要的一种提高余辉性质的方法。在

20世纪四五十年代就已知道一些多价态元素,如

Cu,Sm, Sn 能在磷光晶体中形成电子陷阱
[ 50]
。

Hoogenstraaten在其论文中利用热释光手段详细讨

论了Al, Sc, Ga, In对硫化物长余辉材料中陷阱的

影响, 发现由Al至 In, ZnS�Cu的热释峰向高温方
向移动[ 20]。通过掺杂共激活离子获得性能较佳

的长余辉材料的两个典型例子是 ZnS�Cu, Co 与

SrAl2O4�Eu2+
,Dy

3+
。Co 属于常见的铁族猝灭剂,

但其能增强ZnS�Cu的余辉时间和亮度,比较二者

的热释光曲线可知 Co 的加入使材料中新增了峰

位在 110 � 的热释发光峰[ 20]。对 SrAl2O4�Eu2+ 来

说, Dy 的加入使其热释发光峰从三个较弱的峰变

为一个强度较高的位于 75 � 的宽峰[ 1]
。虽然已

知共激活剂能在材料中形成新的陷阱, 且此新陷

阱的产生能够提高材料的余辉亮度, 延长余辉时

间,但尚不清楚其行为细节。对于碱土铝酸盐长

余辉体系, 我们发现当稀土共激活离子为光学电

负性在 1�21 ~ 1�09 之间的 Dy
3+

( 1�21) , Nd
3+

( 1�21) , Ho
3+

( 1�14) , Pr3+ ( 1�18)和 Er
3+

( 1�09)时,

可观察到样品的长余辉发光
[ 26]

; 有趣的是,

CaAl2O4和 SrAl2O4同属于单斜晶系, 但 Dy3+ 对于

SrAl2O4�Eu2+ 是最佳共激活离子, 而 Nd3+ 对于

CaAl2O4�Eu
2+
则最佳, 这种差异可能是 Dy

3+
,

Nd3+ 分别取代 Sr2+ , Ca2+ 时所生成的缺陷的能级

深度不同所致。

较常用的确定长余辉材料中陷阱能级深度的

方法是Hoogenstraaten法
[ 20]
。利用公式: log(Tp

2
/ �)

= E / kTp+ log( sk / E ) ,将 log( Tp
2
/ �)对1/ Tp 作图,

通过所得直线的斜率可求陷阱能级 E,通过截距可

求逃逸因子 s ; Tp 为热释峰所对应的温度, �为升

温速率, k 为波耳兹曼常数。

3�2 � 长余辉材料的发光模型
长余辉材料的发光模型可归为两类: 1. 载流

子传输模型; 2. 隧道复合模型。在载流子传输模

型中,电子(或空穴)从陷阱中热激发到导带(或价

带) , 然后通过导带(或价带)与空穴(或电子)结合

放出能量, 激活离子(常为俘获中心)得到能量后

产生发光。但 Hoogenstraaten 观察到低温下某些

硫化物长余辉材料的发光衰减现象, 并认为这种

衰减的惟一解释是电子通过隧道效应与激活离子

直接复合所致
[ 20]
。Avouris 和 Chang 等在研究硅

酸锌锰体系的余辉基础上提出了热激励下被俘获

电子与激活离子间的隧道复合模型[ 51~ 53]。但隧

道模型解释不了一些长余辉材料, 如 SrAl2O4�

Eu
2+

, Dy
3+
的受光照后产生的光电流及其衰减现

象。事实上,这两种模型也是光激励发光材料和

热释光材料的典型发光模型[ 54~ 56]。考虑光激励

产生的电子缺陷在空间和能级上的可能分布形

态,将隧道复合和载流子传输两种现象有机地结

合来解释长余辉发光现象可能比较合理。

鉴于 SrAl2O4�Eu2+ , Dy3+ 的重要性, 有必要重

点介绍其发光机理。Abbruscato 借助于 Hall效应

发现在 SrAl2O4�Eu2+
( Al 过量)中载流子为空穴,

并认为材料中 Sr2+ 空位充当空穴俘获中心[ 22]。

在此基础上, Matsuzawa[ 1]认为, 在 SrAl2O4�Eu2+ ,

Dy3+ 中, Eu2+ 和 Dy3+ 分别为电子俘获中心和空穴

俘获中心, 当材料受紫外光、可见光等激发时,则
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Eu2+ 可俘获电子变成 Eu1+ ,由此产生的空穴经由

价带被 Dy3+ 俘获生成 Dy4+ ; 停止激发后,空穴热

致逃逸,经相反的过程与Eu
1+
复合导致Eu

2+
的特

征发光。此机理仍需商榷: 1� Eu1+ 存在与否尚无

定论; 2�根据我们的工作, 虽然在氧化物中 Eu3+

的电荷迁移带随基质的不同而变化, 但其数值都

在30 000波数之上
[ 57]

, 因此, 由 Eu
2+ �Eu

1+
所需

能量会更高。这与可见光的激发即可使 SrAl2O4�

Eu2+ , Dy3+ 产生长余辉现象的事实相矛盾; 3� 镧
系元素的三价离子态比较稳定, 所以在普通可见

光源的激发下生成 Dy
4+
是非常困难的。因此,有

的研究者试图用双光子吸收来解释 SrAl2O4�

Eu2+ , Dy3+ 的长余辉发光机理[ 44] , 但 SrAl2O4�

Eu2+ , Dy3+ 在使用普通光源, 例如家用手电筒的

激发下即可产生长余辉,而在此条件下双光子吸

收几乎是不可能的。利用位形坐标模型,我们也

对稀土掺杂的铝酸盐长余辉材料的余辉机理进行

了相应的探讨[ 26] :材料受激发时产生的诱导电子

被陷阱俘获;激发停止后,被俘获电子在热运动作

用下逃逸并将能量传递给 Eu2+ 的激发态, 然后跃

迁到基态,导致其特征发射;被俘获电子的逃逸是

一个持续过程, 因而材料的发光表现出长余辉的

特点。

3�3 � 长余辉玻璃的发光机理
玻璃具有一系列宝贵的机械、光学、电学等方

面的性能, 广泛地应用于当前社会生活的各个领

域。玻璃的结构十分复杂,其特点是长程无序、短

程有序。

玻璃中的缺陷种类十分丰富。图 2是不含过

渡族金属离子的氧化物玻璃中缺陷种类和激发后

玻璃中的俘获中心关系的示意图。从图 2可知,

玻璃中的桥氧、非桥氧、氧空位、网络间隙离子等

均可充当电子(空穴)俘获中心。在玻璃中,某些

多价态离子也可充当电子或空穴俘获中心, 如

Ce3+ , Fe2+ , Mn2+ 能俘获空穴, 而 Eu3+ , T i4+ 等可

俘获电子。Bishay 和Grisom 曾利用顺磁共振对氧

化物玻璃中的缺陷进行过研究[ 58, 59]。

目前见诸报道的长余辉玻璃以氧化物玻璃为

主,我们也报道过稀土离子掺杂的氟化物和氟磷

酸盐玻璃等的长余辉发光。研究较多的为铝酸盐

玻璃或硅硼酸盐玻璃体系,在未掺杂情况下,此两

类玻璃均具有光致变色现象[ 60, 61] ,而玻璃中的光

致变色现象是与光诱导产生的电子(或空穴) 的

被俘获现象密切相关的。顺磁共振和吸收光谱证

明了此类玻璃中俘获中心的存在。

缺陷的复杂性导致了对长余辉玻璃发光机理

研究的困难。T�Kinoshita 提出了 F 心和 F
+
心模

型来解释Tb3+ 掺杂的铝酸钙长余辉玻璃的长余

辉和光激励发光现象[ 6]。在分析玻璃长余辉衰减

曲线的基础上,并结合其他玻璃、晶体发光的隧道

效应机理[ 62, 63] ,我们认为玻璃中的长余辉可能来

自于被俘获电子和空穴的热助隧道复合过程。

图 2� 不含过渡族金属离子的氧化物玻璃中几种辐射引起的俘获中心与玻璃中事先存在的缺陷, 如氧空位, 非桥氧之

间的关系的示意图。实际情况中被俘获的电子和空穴之间的距离要远大于图中所示。(引自参考文献[ 58] )

Fig. 2 � Schematic diagram of the pre-existing defects and the radiation- induced paramagnetic centers in oxide glasses not containing tran-

sition group ions. It should be noted that the distant between the trapped holes and electrons shown in the figure doesn� t repre-
sent the actual case( From Ref. [ 58] ) .
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� � 基于这种认识我们提出了 RG玻璃的长余辉

和光激励长余辉玻璃的发光机理,如图 3 的示意

图。必须指出, 示意图中的能级位置并不代表样

品中的实际的能级位置。RG中的陷阱分布十分

复杂,为了简化问题,我们将其分为浅能级的陷阱

1和深能级的陷阱 2两类, 并假设被陷阱 1俘获

的电子能够在室温下从陷阱中通过热运动逸出,

而被陷阱 2俘获的电子在室温下不能通过热运动

逃逸; 在隧道态的电子能够通过隧道效应与

(Mn2+ ) * 复合,放出能量并导致Mn2+ 的发光。

图 3 � RG的余辉发光机理示意图

Fig. 3� Schematic diagram of mechanism of the phosphorescence of RG.

� � 根据图 3, 对RG的发光解释如下�样品被激

发时产生的诱导电子被陷阱 1 和陷阱 2俘获;

Mn2+ 离子俘获空穴生成( Mn2+ ) * ; 激发停止后,

陷阱 1中的被俘获电子在室温下通过热运动激发

到隧道态(图 3中的过程( a) ) , 通过隧道效应与

(Mn
2+

)
*
复合,放出能量,导致 Mn

2+
的发光(图中

的h�)。电子从陷阱1中的逃逸是一个持续过程,

因此, Mn2+ 的发光也是一个持续过程, 亦即长余

辉发光。当陷阱 1中的电子消耗殆尽时, 样品的

长余辉也就消失了。这时, 被陷阱 2所俘获的电

子仍稳定存在。用低能光子, 也就是图 3中的激

励光, 来照射 RG, 可以将陷阱 2中的电子通过光

激励的方式从陷阱中释放。在激励过程中,对被

从陷阱 2中释放的电子来说有三种情况存在: ( b)

被直接激发到隧道态, ( c)被排空的陷阱 1重新俘

获, ( d)被陷阱 1重新俘获后又被激励光激发到隧

道态。过程b和 d导致样品的光激励发光。当激

励光停止后,被陷阱 1重新俘获的电子(图 3中过

程( c) )重复上面的长余辉过程, 导致 RG的长余

辉发光,亦即光激励长余辉发光。利用此种机理,

图1所示的 RG的长余辉发光、光激励发光和光

激励长余辉发光现象可得到满意的解释。

4 � 稀土离子在长余辉材料中的作用

稀土长余辉材料是长余辉材料研究的重点,

但稀土离子在长余辉材料中的作用机理还不十分

清楚。将其行为与稀土元素变价倾向相对照,可

以从中得到一些启发。稀土元素的变价倾向见图

4, 图中线的长短表示价态变化倾向的大小。从图

4 可知, Ce3+ , Pr3+ , Tb3+ 易氧化为四价离子,

Sm3+ , Eu3+ , Tm3+ , Yb3+ 易还原为二价离子, 对

Nd3+ , Dy3+ 来说, 形成四价和二价离子的倾向相

同,且变价倾向并不强烈; Ho3+ 稍微具有二价倾

向; Er3+ 变价倾向极弱, La3+ , Gd3+ , Lu3+ 几乎没有

变价倾向。

图 4� 稀土元素的价态变化倾向(引自参考文献[ 64] )

Fig. 4 � Schematic of the valence change tendency of rare earth

elements ( From Ref. [ 64] ) .

� � 易变价的稀土离子中, Ce
3+

, Pr
3+

, Tb
3+

,

Eu2+ , Eu3+ , Sm3+ 均已发现长余辉发光, 最近掺

Tm3+ 的材料也发现了长余辉发光现象。Yb3+ 的

长余辉发光现象尚未见报道, 这主要是因为 Yb3+

的发光位于红外波段。根据大部分易变价稀土元

素都实现了长余辉发光的事实, 我们认为, Sm2+
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( 5D0 �7F0)、Tm
2+ ( 4f125d �2F7/ 2)、Tm

3+ ( 1G4 � 3H6)

是潜在的红色和蓝色长余辉发光离子。

到目前为止, Eu
2+
是报道最多的稀土长余辉

发光离子, Tb3+ , Pr3+ 其次, Ce3+ , Sm3+ , Eu3+ 较

少。Pr3+ , Eu3+ , Sm3+ 的特征发射波长均在红区,

均可充当红色长余辉材料的激活离子。Eu3+ 是

最常用的红色发光材料的激活离子, 然而关于

Eu3+ 作为激活离子的长余辉材料的报道很少, Y.

Murazaki[ 45]通过在传统的红色发光材料 Y2O2S�Eu

中掺杂 Mg,Ti获得了发光时间较长的红色长余辉

材料, 余辉发射峰位于 613nm, 归属于 Eu3+ 的5D0

�7F2特征发射。它的重要性在于提出了这样一

个问题:能否通过掺杂的办法从现有发光材料中

得到相应发光颜色的长余辉材料? 在 Eu
2+
激活

的碱土铝酸盐长余辉材料中, 共掺杂 Dy3+ , Nd3+ ,

Pr3+ ,Ho3+ , Er3+ 均能提高余辉的亮度和寿命, 其

中以同时具有四价和二价倾向的 Dy3+ , Nd3+ 效果

最佳。但对CaS�Eu2+
, Tm

3+
作为共激活剂可有效

地提高其余辉寿命[ 40] , 而 Sm3+ 则是碱土硫化物

电子俘获材料常用的共掺杂离子[ 65]。因此对于

稀土离子在长余辉材料中的共激活作用,具体材

料要作具体分析。

因此,以易变价稀土离子作为激活离子, 从其

他稀土离子中选择共激活剂对寻找新的稀土长余

辉材料具有一定的指导作用; 从稀土离子发光的

量子效率来考虑, Ce3+ , Eu2+ , Eu3+ , Pr3+ , Tb3+ 较

适合作为激活离子。

从理论上而言, 当存在深度合适的陷阱, 并且

陷阱能与发光离子发生有效的能量传递时,任何

一种发光材料都可成为长余辉材料; 根据上面的

总结,变价元素,特别是易变价镧系元素更适于充

当长余辉发光离子。长余辉材料的核心问题是缺

陷化学和能量传递, 而变价化学(主要是镧系元素

的变价化学)则是研究的重要方面。

5 � 长余辉材料研究展望

我们认为, 今后长余辉材料的研究将主要从

以下三个方向展开:

1�新的长余辉材料体系的探求
寻找化学稳定性好、余辉明亮、余辉时间长,

多色性的长余辉材料。稀土掺杂的铝酸盐长余辉

材料已能满足蓝、绿色长余辉的需要, 因此,寻找

一种性能优良的红色长余辉材料是目前工作的重

点。除粉末材料外, 玻璃以其自身所具有的特点,

如均匀、透明、易得到各种形状的产品而成为长余

辉材料的另一个发展重点。

2�长余辉材料应用的拓展
除了用于指示、照明的环保节能型产品和工

业美术品外,随着新形态的长余辉材料如长余辉

玻璃的出现, 在高技术领域,如信息存储、辐射探

测与成像等领域的应用,将是长余辉材料的重点

发展方向; 材料的研发与器件制作等后续工作的

紧密配合是拓展长余辉材料应用的关键环节。

3�机理的研究
长余辉材料体系的多样性决定了其机理的复

杂性。总结已有工作可知,以易变价稀土离子作

为激活离子,从其他稀土离子中选择共激活离子

对寻找新的长余辉材料具有一定的指导意义。机

理的不断丰富、完善对长余辉材料的研究与应用

将起到极大的促进作用。

以上三点密切相连, 不可分割。
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Development of Long-lasting Phosphorescent Materials Doped by RE Ions

LI Cheng-yu1, SU Qiang1, 2, QIU Jian-rong3

( 1. K ey Laboratory of Rare Earth Chemistry and Physics, Changchun Institute of Appli ed Chemistry ,

Chinese Academy of Sciences, Changchun � 130022, China ;
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Zhongshan University , Guangzhou � 510275, China;
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Abstract: We review the history of the long- lasting phosphorescent (LLP) materials and present its recent progress

in this art icle. Some questions of the LLP materials, such as its phosphorescent mechanism, are also discussed.

Basing on the principle of the abnorma-l valence chemistry of lanthanide, we summarize the act ion of rare earth ions

in LLP materials and present our idea on the designing of LLP materials. At last, we give our opinion on the proba-

ble development of LLP materials in future.
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